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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | 02

Nazwa modutu

Optoelektronika 2

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Optoelectronics

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i Telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne

Specjalnosé

przedmiot kierunkowy

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Telekomunikacji, Fotoniki i Nanomat.

Koordynator modutu

dr inz. Justyna Keczkowska

Zatwierdzit:

Dziekan Wydziatu
Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotow

przedmiot kierunkowy

Status modutu

obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

semestr I

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy

Wymagania wstepne

Matematyka 1, Fizyka 1,

Egzamin nie
Liczba punktéw ECTS 2
Forma wykiad Eéwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajeé

w semestrze

30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest zapoznanie studentéw z podstawami dziatania elementéw optycznych i
optoelektronicznych, wykorzystujgcych wzajemng konwersje sygnatéw elektrycznych i

Cel optycznych a takze nabycie przez nich umiejetnosci doboru podzespotow
modutu | optoelektronicznych do wybranych zastosowan.
(3-4 linijki)
Symbol ] prol\jvoe{c?;:nia odniesier)ie do odniesier’ﬂe do
ofektu Efekty ksztalcenia zajoé _ efektow efektow
(W/cHplinne) kierunkowych | obszarowych
Ma wiedze na temat wtasciwosci i wykorzystania Lab.
sygnatow swietlnych w nauce i technice, w K_W03
W 01 |szczegolnosci w telekomunikacii T1A W03
Ma wiedze na temat fizycznego mechanizmu Lab.
wzajemnej konwersji sygnatow elektrycznych i K_W03
w_02 | optycznych T1A W04
Ma wiedze na temat parametréw wykorzystywanych | Lab.
w praktyce elementéw i systemow K_W03
w_03 | optoelektronicznych T1A W04
Potrafi wykorzystywac prawa optyki i elektroniki do | Lab.
obliczania wymaganych parametrow elementéw K_U08
optoelektronicznych i optycznych taczy
u 01 |telekomunikacyjnych T1A UQ09
Potrafi postuzy¢ sie metodami obliczeniowymi w Lab.
analizie pracy i projektowaniu elementow i uktadow K_U09
U 02 | optycznych i optoelektronicznych T1A U09
Potrafi wykorzystac zrodta informaciji do sledzenia Lab.
tendencji rozwojowych w zakresie optoelektroniki i K_U04
nowych technologii i przedstawi¢ je w postaci
U 03 | prezentacji T1A UO03
Ma swiadomosc¢ istnienia wptywu optoelektroniki na | Lab.
K_01 | rozwdj spoteczenstwa informacyjnego K_K02 T1A-K02
Potrafi pracowaé i wspotdziata¢ w grupie w zakresie |Lab.
opracowania merytorycznych prezentacji na temat K_K03
K_02 |szczegotowych zagadnien T1A-K03
Tresci ksztalcenia:
1. Tredci ksztatcenia w zakresie wyktadow
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztalcenia

dla modutu
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2. Tresci ksztatcenia w zakresie zadanh laboratoryjnych

Nr zaje¢
lab.

Tresci ksztatcenia

QOdniesienie
do efektow
ksztalcenia
dla modutu

1

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -wyznaczanie
prgdu zwarcia w funkcji natezenia promieniowania

W_01
w_03
K_01

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -wyznaczanie
prgdu zwarcia w funkcji odlegtosci

W_01
w_03
K 01

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -wyznaczanie
charakterystyki prgdowo-napieciowej

W_01
w_03
K 01

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -wyznaczanie
mocy w funkcji obcigzenia

W_01
w_03
K 01

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -pomiar wptywu
odlegtosci na prad zwarcia fotoogniw

W_01
w_03
K 01

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -pomiar wptywu
rodzaju promieniowania na prgd zwarcia fotoogniw

wW_01
w_03
K 01

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -pomiar wptywu
odlegtosci na ksztatt charakterystyki pragdowo-napieciowe;j

W_01
w_03
K 01

Testowanie laboratoryjnych uktadéw ogniw fotowoltaicznych -pomiar wptywu
rodzaju promieniowania na ksztatt charakterystyki pragdowo-napigciowej

W_01
w_03
K 01

Zatozenia projektowe niezbedne do zaprojektowania optoelektronicznego
toru swiattowodowego w programie LightTools.

w_01
W_03
W_02
u_01
U_02
U_03
K_01

10

Projekt optoelektronicznego toru swiattowodowego w programie LightTools.

Ww_01
W_03
W_02
u_01
U_02
U_03
K_01

11

Symulacja parametréw pracy optoelektronicznego toru swiattowodowego w
programie LightTools.

w_01
W_03
W_02
u_01
uU_02
U_03
K_01

12

Modyfikacja wybranych parametréw pracy optoelektronicznego toru
Swiattowodowego w programie LightTools.

w_01
W_03
W_02
u_o01
uU_02
U_03
K_01

13

Analiza wydajnosci pracy optoelektronicznego toru $wiattowodowego w
programie LightTools.

w_01
W_03
W_02
u_01
uU_02
U_03
K_01

14

Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczacej symulacji pracy uktadu
optoelektronicznego

U_o1
u_02
K_02

15

Prezentacja materialdow multimedialnych dotyczacych symulacji pracy
uktadu optoelektronicznego

U_o1
U_02
K_02
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3. Charakterystyka zadan projektowych
4. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | Kolokwium zaliczeniowe
w o2 | Kolokwium zaliczeniowe
w o3 | Kolokwium zaliczeniowe
u o1 | Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych oraz kolokwium zaliczeniowe
u o2 | Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych oraz kolokwium zaliczeniowe
u oz | Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych oraz kolokwium zaliczeniowe
Przygotowanie szczegétowego opracowania w formie prezentacji multimedialnej dotyczacej
K_01 | parametrow pracy ukfadu optoelektronicznego -praca w grupie
Przygotowanie szczegétowego opracowania w formie prezentacji multimedialnej dotyczacej
K_02 | parametrow pracy ukfadu optoelektronicznego -praca w grupie
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Bilans punktéw ECTS

. L obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 1
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 31
akademickiego
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,24
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 6
15 | Wykonanie sprawozdan 3
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium 3
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji 7
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 19
21 | Liczba punktow ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach
samodzielnej pracy 0,76
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta 50
23 Punkty ECTS za modut 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 47
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 1,88

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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